CENTRUM
: TRANSFERU TECHNOLOGII

POLITECHNIKI POZNANSKIE]

Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Ptyta wielowarstwowa o wysokiej sztywnosci i dobrym ttumieniu
do budowy scian i dachéw hal przemystowych

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania
Przedmiotem patentu nr Pat.239611 jest ptyta tréjwarstwowa z rdzeniem wykonanym z dwufazowej struktury
kompozytowej, charakteryzujgcej sie ujemnym wspdtczynnikiem Poissona w co najmniej jednym kierunku
gtéwnym. Plyta trdéjwarstwowa sktada sie z trzech warstw: dwdch warstw zewnetrznych (oktadzin) (1, 3)
oraz warstwy rdzenia, przy czym rdzen moze sktadad sie z jednej lub wiekszej liczby pasm.
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Przedmiotem patentu nr Pat.239610 jest ptyta trojwarstwowa z rdzeniem, wykonanym z dwufazowej struktury
kompozytowej. Ptyta trojwarstwowa sktada sie z trzech warstw: dwdch warstw zewnetrznych (oktadzin) (1, 2)
oraz warstwy rdzenia, przy czym rdzen moze sktadac sie z dwoch lub wiekszej liczby pasm. Kazde z pasm
kompozytu jest auksetykiem, co oznacza, ze charakteryzuje sie ujemnym wspoétczynnikiem Poissona

w co najmniej jednym kierunku gtéwnym.
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Przedmiotem patentu nr Pat.239609 jest ptyta pieciowarstwowa z rdzeniami wykonanymi z dwufazowej struktury
kompozytowej, charakteryzujgcej sie ujemnym wspdtczynnikiem Poissona w co najmniej jednym kierunku
gtéwnym. Plyta pieciowarstwowa sktada sie z pieciu warstw: dwdch warstw zewnetrznych (oktadzin) (1, 2),
dwadch warstw rdzenia (3, 4) oraz warstwy rozdzielajgcej rdzenie (5), przy czym kazdy z rdzeni moze sktadac sie

z jednej lub wiekszej liczby pasm.
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Przedmiotem patentu nr Pat.239608 jest ptyta pieciowarstwowa z rdzeniami wykonanymi z dwufazowej struktury
kompozytowej, charakteryzujacej sie ujemnym wspdtczynnikiem Poissona w co najmniej jednym kierunku
gtéwnym. Ptyta pieciowarstwowa sktada sie z pieciu warstw: dwéch warstw zewnetrznych (oktadzin) (1, 2),
dwoch warstw rdzenia (4, 5) oraz warstwy rozdzielajgcej rdzenie (3), przy czym kazdy z rdzeni moze sktadac sie
z jednej lub wigkszej liczby pasm.
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Zalety rozwigzania i przewaga rynkowa

Ptyty tréj- lub pieciowarstwowe z rdzeniami wykonanymi z kompozytu auksetycznego zaproponowanymi
w wynalazkach charakteryzujg sie wysoka sztywnoscig oraz dobrymi wtfasciwosciami ttumigcymi, co pozwala
na zastosowanie ich do konstrukcji poszycia kadtubéw oraz do budowy $cian i dachéw hal budowanych
w technologii wykorzystujgcej ptyty warstwowe.

Potencjalni klienci

Producenci konstrukcyjnych ptyt warstwowych.

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL 2 - koncepcja technologii i jej przysztych zastosowan.

Stan ochrony prawnej
Przyznane patenty

Ptyta tréjwarstwowa z rdzeniem wykonanym z kompozytu auksetycznego nr Pat.239611.
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419208

Ptyta tréjwarstwowa z rdzeniem wykonanym z kompozytu zbudowanego z naprzemiennie utozonych pasm
auksetycznych nr Pat.239610.
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419207




Ptyta pieciowarstwowa z dwoma rdzeniami wykonanymi z kompozytu auksetycznego nr Pat.239609.
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419206

Ptyta pieciowarstwowa z dwoma auksetycznymi rdzeniami o réznym utozeniu Pat.239608.
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.419205

Preferowana forma komercjalizacji

Sprzedaz praw, licencja wytgczna/niewytgczna.

Fo

rma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, wyniki badan.

Informacje dodatkowe

1.
2.

N

Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapisow Kodeksu Cywilnego.
Politechnika Poznanska (PP) odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razgco niskg cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.
PP w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene, zwréci sie do oferenta o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na cene.
PP wezwie oferentdow do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, jezeli nie bedzie mozliwe
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na otrzymanie ofert z takg sama cena.
PP zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli ztozone oferty bedg zawieraty ceny,
ktorych wartosc¢ nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

PP zastrzega sobie mozliwos$¢ podjecia negocjacji z wybranymi oferentami.

PP ma prawo bez podania przyczyny odstgpi¢ od prowadzonego postepowania bez wyboru oferty.
Zawarcie umowy jest uwarunkowane spetnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa
obowigzujgcymi uczelnie.

Sposdb sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.

Dane kontaktowe

Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznanskiej
pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5

Biuro 409

60-965 Poznan

ctt@put.poznan.pl

Opracowano dnia 5.11.2021 r.



